
Silikaty 32, s. 183-188 (1988) 

Odhorne nazvoslovi 

KRYSTAL, KRYSTALOVA STRUKTURA, MRIEZKA 

SLAVOMIL DUROVIC, BORIS GRUBER*) 

Ustav anorganickej chemie GGHV SA V, 842 36 Bratislava 

*) Katedra matematicke fyziky, Matematicko-fyzikalni fakulta Karlovy Univerzity, 
Malostranske nam. 2/25, 118 00 Praha 

Zakladne stavebne castice tuhej latky (ces. pevne latky), tj. at6my, i6ny alebo 
molekuly, sa spravidla spajaju do vacsich celkov nazyvanych stavebnejednotky (staveb­
ni jednotka - building unit) pozostavajuce z nevefkeho poctu tychto zakladnych sta­
vebnych castic. Stavebne jednotky su bud trojrozmerne bloky (blok - block), 
dvojrozmerne periodicke vrstvy (vrstva - layer) alebo jednorozmerne periodicke 
stfpce (sloupec - rod). 

Za rozhodujuci znak krystalickej latky (krystalicka latka - crystalline substance) 
sa donedavna povazovala trojrozmerna periodicita rozmiestnenia zakladnych sta­
vebnych castfo V nej. V tomto zmysle SU krystalicke latky aj definovane V najnovsom 
vydani International Tables for Crystallography (Th. Hahn, Ed., Reidel, 1983). 
Dnes sa vsak ukazuje, ze tento pojem treba chapat vseobecnejsie. Podfa sucasnych 
nazorov je pre krystalicku latku charakteristicke to, ze: 

a) vsetky stavebne jednotky, z ktorych sa krystalicka latka sklada, SU geometricky 
ekvivalentne, alebo pocet druhov stavebnych jednotiek je maly v porovnani s celko­
vym poctom stavebnych jednotiek obsiahnutych v uvazovanom telese, 

b) pocet druhov parov susediacich stavebnych jednotiek je takisto maly v porovna­
ni s celkovym poctom tychto parov. 

Splnenie tychto podmienok ma za nasledok spravidla trojrozmernu periodicitu, 
avsak existuju aj odlisne pripady (polytypy, tuhe roztoky, parakrystaly a kvazi­
krystaly). V amorfnych latkach (amorfni latka - amorphous substance) je rozmiestne­
nie stavebnych jednotiek (nie zakladnych stavebnych castic) viacmenej nahodile, 
avsak ostra hranica medzi krystalickymi a amorfnymi latkami neexistuje. 

Krystal (krystal - cryf-tal) V sirsom slova zmysle je tuhe teleso zlozene zo staveb­
nych jednotiek v suhlase s bodmi a) a b). Krystalovy priestor (krystalovy prostor -
crystal space) je priestor, ktory zaujima krystal. Sposob rozmiestnenia zakladnych 
stavebnych castfo V kryi§tali Sa nazyva krystalova struktura (krystalova struktura -
crystal structure). V niektorych pripadoch sa vyzaduje, aby krystal bol ohraniceny 
rovinnymi plochami, ktorych orientacia je v sulade s jeho strukturou. 

Krystal V uzsom slova zmysle je tuhe teleso, V ktorom je rozdelenie zakladnych 
stavebnych castic trojrozmerne periodicke. Iba taketo krystaly budu predmetom 
nasledujuceho textu. 

Ak pre dany cief mozeme v danom telese predpokladat trojrozmernu periodicitu 
rozdelenia zakladnych stavebnych castic, hovorime O usporiadanom krystali (uspora­
dany krystal - ordered crystal), ak chceme zdorazni£ zavazne odchylky od takejto 
periodicity, povazujeme krystal za neusporiadany (neusporadany krystal - disorde­
red crystal). foe delenie sa tyka toho, ze V kazdom krystali sa vyskytuju rozne 
lokalne poruchy, necistoty, at6my vykonavaju tepelne kmity a pod. Pokiaf ich 
berieme do uvahy, hovorime O realnom krystali (realny krystal - real crystal), ak od 
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nich mozno abstrahova£, hovorime O krystali idealnom (idealni krystal - ideal 
crystal). Analogicky hovorime aj o usporiadanej (usporadana krystalova struktura -
ordered crystal structure), neusporiadanej (neusporadana krystalova struktura -
disordered crystal structure) a idealnej krystalovej strukture (idealni krystalova 
struktura - ideal crystal structure). Cim viac sa dana struktura Hsi od usporiada­
nej, pripadne idealnej, tym ma vyssi stupen neusporiadanosti (stupen neusporadanos­
ti - degree of disorder). 

Teleso tvorene jedinym krystalom alebo kompaktnym agregatom niekofkych 
krystalov priblizne rovnakej orientacie, sa nazyva monokrystalom (monokrystal -
single crystal). Kompaktny agregat niekofkych krystalov s vyrazne odlisnou orienta­
ciou sa nazyva polykrystal (polykrystal - polycrystal), napr. bikrystal (bikrystal -
bicrystal). Polykrystalicka latka (polykrystalicka latka - polycrystalline substance) 
je kompaktny alebo nekompaktny agregat vacsieho poctu krystalov. V pripade 
krystalov V sirsom zmysle slova treba tieto pojmy osobitne specifikova£. 

Mriezka (m:rizka (v cestine tiez mriz) - lattice) je abstrakcia, ktora vyjadruje 
translacnu periodicitu rozmiestnenia identickych bodov v krystali, tj. bodov s rovna­
kou hodnotou fyzikalnej alebo geometrickej vlastnosti. Zo stranky geometrickej 
je to mnozina bodov X tvaru 

X = 0 + ma + nb + pc, 

kde O je pevny bod, a, b, c pevna trojica nekomplanarnych vektorov a m, n, p 
prebiehaju nezavisle vsetky cele cisla. Podfa suvislosti, V ktorych sa O mriezke hovori, 
mozu sa pouziva£ spojenia: krystalova (krystalova mfizka - crystal lattice), translac­
na (translacni mfizka - translation lattice), priestorova (prostorova m:rizka - space 
lattice) alebo Bravaisova mriezka (Bravaisova m:rizka - Bravais lattice). 

Body mriezky nazyvame mriezkovymi bodmi (mtizkovy bod - lattice point) 
(uzlami (uzel - node)). Vektor, ktory spaja dva fubovofne mriezkove body, je 
mriezkovy vektor (mfizkovy vektor - lattice vector). Kazda trojica linearne nezavis­
lych mriezkovych vektorov tvori bazu mriezky (haze mfizky - basis of a lattice). 

Translacia (translace - translation) mriezky o Iubovofny mriezkovy vektor je 
operacia koincidencie (operace koincidence - coincidence operation) (zakrytova opera­
cia (zakrytova operace - coincidence operation)). Preto sa vefkos£ kazdeho mriezko­
veho vektoru nazyva periodou identity (perioda identity- identity period). Mnozina 
vsetkych mriezkovych vektorov tvori vzhfadom na vektorove scitanie translacnu 
grupu (translacni grupa - translation group). 

Priamka prechadzajuca dvoma mriezkovymi bodmi sa nazyva mriezkova priamka 
(mfizkova ptimka - lattice line), jej smeru sa hovori krystalograficky smer (krystalo­
graficky smer - crystallographic direction.) Ak je v mriezke zavedeny suradnicovy 
system 0, a, b, c udava sa krystalograficky smer trojicou nesudelitefnych cisel 
m,n,p. 

Rovina prechadzajuca troma mriezkovymi bodmi neleziacimi na priamke, je 
mriezkova rovina (mfizkova rovina - lattice plane). Mnozina vsetkych navzajom 
rovnobeznych mriezkovych rovin tvori osnovu (osnova mfizkovych rovin - set 
of lattice planes) tychto rovin. Je urcena trojicou Millerovych indexov (hkl) (Millerovy 
indexy- Miller indices) alebo stvoricou Bravaisovych indexov (hkil) (Bravaisovy 
indexy - Bravais indices), tvoriacich Millerov (Milleruv symbol - Miller symbol) 
resp. Bravaisov symbol (Bravaisuv symbol- Bravais symbol). Vzdialenos£ dvoch 
susednych rovin v osnove je medzirovinna vzdialenosf dhkl (mezirovinna vzdalenost -
interplanar spacing, interplanar distance). 
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Mriezka sa znazornuje bud' priamo svojimi bodmi (bodove zobrazenie (bodove 
zobrazeni mfizky- point representation of a lattice)), alebo sustavou troch osnov 
mriezkovych priamok (priamkove zobrazenie (pfimkove zobrazeni mfizky - line 
representation of a lattice)). Priamkovych zobrazeni je pre kazdu mriezku nekonecne 
mnoho, zatiaf co bodove zobrazenie je jedine. 

Bunkou (bunka - cell) mriezky M rozumieme kazdy (uzavrety) rovnobeznosten, 
ktoreho vrcholy SU mriezkove body. Ak umiestnime do hran hunky B vektory 
a, b, C potom cfsla 

a=lal b=lbl c=lcl 
rx. = arcco,; (b. c/bc) fJ = arccos (c. a/ea) z = arccos (a. b/ab) 

nazyvame parametrami bunky B (parametry hunky - cell parameters). V ektory 
a, b, C tvoria bazu mriezky M ktora zodpoveda bunke B. 

Pokia.f bunka obsahuje mriezkove body iba vo svojich vrcholoch, je primitivna 
(primitivni bunka - primitive cell) (symbol P) a zodpoveda jej primitivna baza 
(primitivni haze - primitive basis) (symbolom R oznacujeme romboedricku bunku 
(romboedricka bunka - rhombohedral cell), ktora je tiez primitivna a ma parametre 
a = b = c, rx. = fJ = y c/= 90°). V opacnom pripade bunku, ako i jej zodpovedajucu 
bazu nazyvame centrovanou (centrovana bunka - centred cell) (viacnasobnou 
(vicenasobna bunka - multiple cell), neprimitivnou (neprimitivni bunka - non­
primitive cell)). Obvykle centrovane hunky su: bazicky centrovana (bazalne centrova­
na bunka -A-, B-, C-face centred cell) (dve protifahle steny obsahuju aj vo Hvojom 
strede mriezkovy bod; urcitejsie hovorime o bunke A-centrovanej alebo B-centrova­
nej alebo C-centrovanej podfa toho, ci su centrovane steny urcene vektormi b. c 
alebo C, a alebo a, b), plo.§ne centrovana, (plosne centrovana bunka-(all-)face centred 
cell) (symbol F: vsetky steny obsahuju mriezkovy bod aj v svojom strede), a priestoro­
vo centrovana (prostorove centrovana bunka - body centred cell) (symbol I; mriezko­
vy bod je aj v strede hunky). 

Pretoze v kazdej mriezke mozno najst nekonecne vefa buniek (dokonca primitiv­
nych), je ufrlne vybrat z nich podla urcitych pravidiel jednu, ktora by mriezku 
pri r6znych prilezitostiach reprezentovala. Takuto bunku nazyvame redukovanou 
(redukovana bunka - reduced cell) a zodpoveda jej redukovana baza (redukovana 
baze - reduced basis). Dnes sa za nu berie spravidla Niggliho bunka (Niggliho bun­
ka - Niggli cell). Je primitivna a jednoznacna, avsak zvacsa nezachycuje svojim 
tvarom symetricke vlastnosti mriezky, pripadne struktury, ktorej tram,lacnu sy­
metriu mriezka vyjadruje. 

Tuto nevyhodu nema zakladna bunka (zakladni bunka - unit cell) (nevhod. 
elementarna bunka (elementarni bunka - elementary cell)), na ktorej symetriu 
mriezky ja,me vidiet V triklinickych mriezkach sa spravidla ;;;totoznuje s redukova­
nou bunkou. Zakladna bunka nemusi byt primitivna. Rozlisuje sa 14 zakladnych 
Bravaisovych typov (BravaiRi'lV typ - Bravais type) tychto buniek. Zakladna bunka 
sa vybera podfa konvencnych pravidiel zohfadnujucich predovsetkym symetriu. 

Vektory definovane hranami zakladnej hunky sa nazyvaju zakladne velctory 
(zakladne vektory - basis vectors). Tvoria zakladnu bazu (zakladni haze - conven­
tional basis), ich vefkosti su zakladne peri6dy identity (zakladni periody identity -
unit-cell dimensions) a tie ;;;polu s troma medziosovymi uhlami (meziosove uhly­
interaxial angles) sa oznacuju ako mriezkove parametre (mfizkove parametry- lattice 
parameterR) (nevhod. mriezkove konstanty (mfizkove konstanty - lattice constants)). 
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Ak je zakladna bunk.a primitivna, hovorime aj o prislusnej mriezke ako o primi­
tivnej (primitivni mrizka - primitive lattice), v opacnom pripade o neprimitivnej 
(neprimitivni mrizka - non-primitive lattice) alebo o centrovanej mriezke (centrovana 
mnzka - centred lattice), specialne o bazicky (bazalne centrovana mrizka - A-, B-, 
C-face centred lattice), plosne (plosne centrovana mrfzka - (all-)face centred lattice) 
a priestorovo centrovanej mriezke (prostorove centrovana mrizka - body centred 
lattice). Takisto sa aj pojem Bravaisovych typov prenasa zo zakladnych buniek na 
prislusne mriezky. 

Polohy bodov v zakladnej bunke Ha udavaju pomocou relativnych suradnic (relativ­
ni soufadnice - relative coordinates) (syn. frakcnych suradnic (frakcni ,mufadnice -
fractional coordinates)) vzhfadom na osovy system a, b, c urceny zakladnymi vektor­
mi, ktorych relativne dlzky sa povazuju za jednotkove. Tento osovy system nemusi 
by£ pravouhly. V niektorych pripadoch je vsak vyhodne udavat polohy bodov 
vzhfadom na pravouhly osovy system pomocou absolutnych ortonormalnych suradnic 
(absolutni ortonormalni soufadnice - absolute orthonormal coordinates). 

V hexagonalnej sustave je niekedy ucelne volit dvojnasobnu C-centrovanu 
ortohexagonalnu bunku (ortohexagonalni bunka - orthohexagonal cell) alebo troj­
nasobnu, hexagonalne centrovanu bunku (hexagonalne centrovana bunka - hexago­
nally centred cell) (symbol H; relativne suradnice mriezkovych bodov, ktore nie su 
vo vrcholoch: 2/3, 1/3,0 a 1/3, 2/3,0. Ak sa romboedricka mriezka opisuje pomocou 
hexagonalneho osoveho systemu, je vysledna bunka trojnasobna, romboedricky 
centrovana (romboedricky centrovana bunka - rhombohedrally centred cell), s mriez­
kovymi bodmi: 1/3, 2/3, 2/3 a 2/3, 1/3, 1/3 (obverzne postavenie (obverzni postaveni -
obverse setting)) alebo 1/3, 2/3, 1/3 a 2/3, 1/3, 2/3 (reverzne postavenie (reverzni 
postaveni - reverse setting)). Zakladna bunka V monoklinickych mriezkach moze 
by£ vzhfadom na osovy system v prvom (prvni postaveni - first setting), druhom 
(druhe postaveni - second setting) alebo trefom (treti postaveni - third setting) 
postaveni pocila toho, ci vyznacna 08 (vyznacna osa - unique axis) kolma na rovinu 
,-ektorov zvierajucich monoklinicky uhol (monoklinicky uhel - monoclinic angle) 
je rovnobezna s osou c, b alebo a. 

Aka, b, C su linearne nezavisle vektory a ak definujeme vektory a*, b*, c* pomo­
COU vztahov 

1 
a*= -(bxc) 

V 
1 

b* = V (cxa) 

(V = (a x b). c) 

1 
c* = - (axb) 

V 

(2) 

hovorime, ze vektory a*, b*, c* su reciprocne (reciproky vektor - reciprocal 
vector) vzhiadom na vektory a, b, c. Ak je pritom a, b, c primitivna baza 
mriezky M a a*, b*, c* primitivna baza mriezky M* nazyvame M* reciprocnou 
mriezkou (reciproka mrizka - reciprocal lattice) vzhfadom na mriezku M, ktoru 
za tychto okolnosti nazyvame niekedy aj priamou mriezkou (prima mrizka - direct 
lattice). V podobnom zmysle hovorievame aj o reciprocnom (reciproky prostor -
reciprocal space) a priamom priestore (primy prostor - direct space). Vektor 

Hhkl = ha* + kb* + le* 

je kolmy na osnovu mriezkovych rovin (hkl) v mriezke Ma jeho vefkos£ sa rovna 
reciprocnej hodnote medzirovinnej vzdialenosti dhkz . Reciprocna mriezka M* 
nezavisi od voiby primitivnej hazy v primitivnej mriezke M. 
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Ak zostrojime vektory a* b* c* podfa vztahov (2) k zakladnym. vektorom a, b, c 
mriezky M, potom parametre hunky M* urcenej vektormi a*, b*, c*"nazyvame 
reciprocnymi mriezkovymi parametrami (reciproke mfizkove parametry - reciprocal 
cell parameters). 

Analogickym. sposobom ako boli definovane priestorove trojrozmerne mriezky 
(trojrozmerna mtizka - three-dimensional lattice), SU definovane aj rovinne (rovinna 
mtizka - plane lattice) (dvojrozmerne (dvourozmerna mtizka - two-dimensional 
lattice)) a priamkove (ptimkova mtizka - row lattice) (je,dnorozmerne mriezky 
(jednorozmerna mfizka - one-dimensional lattice)). Mozno ich cha.pat ako casti 
trojrozmernej mriezky leziace v mriezkovych rovinach, pripadne v mriezkovych 
priamkach, ale aj ako abstrakcie, ktore vyjadruju translacnu periodicitu rozmiestne­
nia identickych bodov v stavebnych jednotkach s dvojrozmernou, resp. jednorozmer­
nou periodicitou, tj. vo vrstvach a stlpcoch. 

Vacsinu doteraz zavedenych pojmov mozno preniest aj do dvojrozmernych 
a jednorozmernych mriezok. Su tu vsak rozne zjednodusenia. Napr. existuje iba 
5 Bravaisovych typov rovinnych mriezok. Ich hunky sa nazyvaju oka (oko - mesh). 

Struktury krystalov V uzsom zmysle slova sa casto zobrazuju pomocou abstrakt­
nych utvarov - modelov - tvorenych bodmi reprezentujucimi polohy vsetkych 
at6mov. Tieto utvary obsahuju informacie nielen o mriezkovych translaciach, ale 
aj o lokalnom usporiadani jednotlivych at6mov, ktore sa opakuje pri kazdom 
mriezkovom bode - tzv. rrwtiv (mot.iv - motif). Takyto model mozno opisat 
pomocou mriezkovych parametrov spolu s udanim poloh jednotlivych bodov motivu, 
tj. tazisk at6mov pripadajucich na jednu zakladnu bunku (pripadne jej nezavislu 
cast). Na ich urcenie sa pouzivaju relativne (frakcne) suradnice, ktorym. sa V tejto 
suvislosti hovori at6move suradnice (atomove soufadnice - atomic coordinates). 
Ciselne udaje zahrnujuce suradnice vsetkych at6mov v zakladnej bunke, obsadzovacie 
faktory prislusnych poloh, koeficienty tepelnych kmitov, mriezkove parametre 
a pripadne d'alsie relevantne hodnoty sa nazyvaju strukturne parametre (strukturni 
parametry- structural parameters). 
Upozornenie. Bodovy model krystalovej struktury sa najma V starsej literature 
niekedy oznacuje ako ,,mriezka", pripadne ,,strukturna mriezka", alebo aj ,,krysta­
lova strukturna mriezka". Toto oznacenie je nespravne. Podobne neodporucame 
povazovat krystalovu strukturu za kombinaciu ,,mriezky s bazou" (pricom ,,baza" 
znaci V tom to kontexte motiv). Termin ,,baza" ma totiz V geometrii mriezky pevne 
stanoveny vyznam (pozri prislusnu definiciu) a jeho pouzivanie v dvoch roznych, 
avsak blizkych vyznamoch, nie je ziaduce. 

Komentar. 

Nekonvencna definicia krystalickych latok V uvode tejto kapitoly vychadza 
z presvedcenia, ze povazovat trojrozmernu periodicitu rozmiestnenia zakladnych 
stavebnych castfo V tuhej latke za charakteristicku vlastnost krystalickych )atok, 
je z hladiska novsich poznatkov nespravne, pretoze sa tym zamiena pricina s nasled­
kom a vedie k neucelnemu zuzeniu obsahu pojmu. Trojrozmerna periodicita je 
dosledkom skutocnosti, ze ak urcita lokalna konfiguracia at6mov je energeticky 
vyhodna, moze sa v priestore periodicky opakovat. Opakovanie energeticky stabilnej 
konfiguracie vsak moze mat za nasledok i usporiadanie, ktore nie je trojrozmerne 
periodicke - typickym prikladom su neperiodicke polytypy, ale aj najnovsie 
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objavene kvazikrystaly. Navyse dosledne trvanie na trojrozmernej periodicite by 
znamenaio· vylucenie tuhych roztokov z radov krystalov. Preto sme sa rozhodli 
pouzi£ pracu K. Dornbergerovej-Schiffovej a H. Grellovej (Kristallografija 27 (1982) 
126-133) a rozlisova£ krystaly V sirsom slova zmys}e a V UZSOID slova zmysle (troj­
rozmerna periodicita) bez toho, ze by sme tieto nazvy kodifikovali ako terminy. 

Proti casto pouzivanemu terminu ,,elementarna bunka" namietame toto: keby 
analogicky vyraz existoval aj v anglictine (existuje v rustine a v nemcine), akceptovali 
by sme ho. Avsak V anglictine je ,,unit cell" a prelozi£ ho ako ,,jednotkova bunka" 
by viedlo ku kornplikaciam s odvodeninami. Naproti tomu termin ,,zakladna bunka" 
llffiOZD.Uje logicke up}atnenie atributu ,,zakladny" aj V terminoch ,,zakladne vektory", 
,,zakladne peri6dy identity", ,,zakladna baza"; realie pomenovane tymito terminmi 
sa dobre odlisuju od ostatnych buniek, mriezkovych vektorov, period identity a baz. 

V cestine sa vedfa terminu ,,mtizka'· ponechava synonymum ,,mtiz". V slovencine 
tato paralela neexistuje. Popri ,,mriezkovom bode" ponechavame ako synonymum 
aj ,,uzol" ktory :;;a v nasich jazykoch dos£ rozsiril pod vplyvom ruskej odbornej 
literatury. 

Vefkosti zakladnych vektorov nie SU pre danu latku konstanty, ale zavisia od 
teploty, tlaku, zlozenia a inych faktorov. Preto je nevhodne pouziva£ pre ne termin 
,,mriezkove konstanty" aj keel' je tento znacne rozsfreny V nasej i zahranicnej litera­
ture. Na tuto skutocnos£ upozornil u nas pred casom M. Cernohorsky. Odporucame 
preto termin ,,mriezkove parametre" ktory je V sulade aj s Medzinarodnymi tabufka­
mi 1983. 

NOVY VIACVRSTVOVY POVLAK TCC 2000ponuka firmaLeybold-Heraeus GmbH. 
Povlak, ktory je clektricky vodivy a ma vysoku odrazivost tepelneho ziarenia, pozostava z kovo­
veho filmu a dvo<'h oxidovych vrstiev. Pri zabudovani do autornobilovyc-h skiel znizuje tepelne 
vyzarovanie o 50 %, umozi'mje rozrnrazenie celneho a zadneho skla v case kratsom ako dve minuty 
a zabrai'mje orosovaniu skiel z vnutornej strany. 

Glass Industry, maj 1987 (Liska) 

Firrna Cyborg Corp. pon11ka zariadenie, ktore rozsiruje IBl\l kompatibilne osobn6 pocitace 
(IBM PC) na zbl'race dat pre laborat6rnu a priemyselnu prax. Pridavny hardware a software 
vyniban.{' pod nazvom Loggernaut doplimje analyticke a graficke rnoznosti IBM PC o zber dat, 
slPdovanie trendov, monitorovanie havarijnych stavov a o automatizovany zber dat spojeny 
s ich redukciou. Viacere vlastnosti (500 V izolacia, 14-bitove A/D prevodniky, priame pripo­
jcnie senzorovych vstupov) predurcuju toto zariadenie k priemyselnemu vyuzitiu pri sledovani 
a riadeni kvality a pri rnonitorovani r6znyeh tt>c-hnologicky<'h proC'esov. 

Glass Industry, rnaj 1987 (Liska) 

Si A GaAs TVORi VHODNOU KOMBINACI, ktera potlacuje negativni vlastnosti 
projevujici se pi'i sarnostatnem vyuzivani techto latek. Jednim z lirnitujicich faktoru vyuzivani 
Si ve vlaknove optice je jeho neschopnost emitovat svetlo, tzn., ze nemuze byt pouzit k vyrobe 
laseri1 jako zakladniho prvku optickych systernu. Dalsim omezujicim faktorem je ryehlost -
eloktrony so v GaAs pohybuji 5 X ryohleji nez v Si. GaAs je schopen emitovat svetlo, je odolny 
vyssim teplotam a vetsim davkam zafeni (napf. 0(-casticim vysilanym nekterymi zatavovyrni 
materialy pouzivanymi v elektronice). Nevfhodou GaAs je jeho nesnadrnt ptiprava a nasledkem 
jeho kfohkosti i znacna tendence k lornu behem opracovani. Nanesenim GaAs na Si podlozku 
vznikne material spojujiei v sobe vynikajici optoelektronicke vlastnosti GaAs s mechanick.)'.'mi 
vlastnostmi Si. Ptiprava techto vrstev je zajistovana dvema postupy - MBE (molecular beam 
epitaxy) a MOCVD (metalorganic chemical vapor dt>position). 

High Technol., 7, 1987, c. 3, s. 38-41 
Fryntova 
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